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CONVOCATORIA DE ADMISION AL PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN
TECNOLOGIAS DE SEMICONDUCTORES INGRESO AGOSTO-2026

El Instituto Nacional de Astrofisica, Optica y Electrénica (INAOE) convoca a las
personas interesadas en ingresar en agosto de 2026, al programa de Especialidad
en Tecnologias de Semiconductores:

Lineas de especialidad (LE):
1. Procesos de fabricacién
2. Disefio de circuitos integrados
3. Validaciény pruebas

Para mayor informacion consulta: Especialidad en semiconductores
Detalle sobre INAOE

La Especialidad en Tecnologias de Semiconductores no tiene costo
Se encuentra inscrita en la Direccién General de Profesiones (DGP-SEP)

FASE 1 - REGISTRO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS
03 de febrero - 26 de junio

e Registro de aspirantes en: Registro INAOE

e Documentos requeridos:

- Clave Unica de Registro de Poblacién (CURP): (sélo personas aspirantes de
nacionalidad mexicana).
Identificacién oficial vigente con fotografia: (personas aspirantes de
nacfonalidad mexicana: INE, licencia de manejo o pasaporte’ personas aspirantes de
nacionalidad extranjera: cédula de ciudadania o pasaporte).

- Comprobante de domicilio: (no mayor a 3 meses)
Certificado de estudios de Licenciatura o Ingenieria: con promedio equivalente
o mayor a 8.0 (ocho punto cero).

FASE 2 - EVALUACION DE ASPIRANTES

29 de junio
g 2020
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https://posgrados.inaoep.mx/oferta-academica/especialidad-en-tecnologias-de-semiconductores/
https://www.inaoep.mx/quienes-somos
https://forms.gle/MmRxHPD3X1tbYWCq6
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La evaluacion sera de forma presencial y se realizara a través de:
Examen de admisién: contempla tres areas: Matematicas, Fisica y Teoria de
Circuitos.

Para mayor informacion consulta: Examen Admision

Entrevista: los dias y horarios estaran a cargo de la coordinacion correspondiente.

FASE 3 - COMUNICACION DE DICTAMENES
03 de julio

Los dictamenes del proceso de evaluacion podran ser consultados ingresando en la
plataforma de registro: SISGEA en el apartado “Resultado evaluacion”

INFORMACION RELEVANTE:

e Sdlo podran participar en el proceso de admisidn las personas aspirantes que carguen en la
plataforma SISGEA, en tiempo y forma, los documentos requeridos en la presente
convocatoria.

e Lassolicitudes aceptadas que no cuenten con su acta de examen de titulacién de licenciatura
o ingenieria aprobada, antes del inicio del periodo otofio 2026, NO PODRAN SER
CONSIDERADAS PARA INSCRIPCION, aunque se haya aprobado el proceso de admisién.

e Las personas aspirantes extranjeras aceptadas cuyos documentos fueron expedidos en un
pais diferente a México deberan contar con el apostille o legalizacién y en su caso, con la
traduccion al espafol por un perito oficial traductor.

e Cualquier situacion no prevista en la presente convocatoria sera resuelta por la coordinacidn
de Electrodnica.

MAYORES INFORMES

semiconductores@inaoep.mx
admisiones@inaoep.mx

Posgrados INAOE
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https://posgrados.inaoep.mx/tramites-y-servicios/examen-de-admision
https://sisgea.inaoep.mx/
RepDocElec@inaoep.mx
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